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(57) Abstract: A first electric connecting 
element (15) and a second electric connecting 
element (20) are placed next to one another on 
a substrate (5) along a first direction (Y). The 
first electric connecting element (15) is located 
at a first distance (35) from the second electric 
connecting element (20). A first conductor 
track (40) and a second conductor track (45) 
are placed on the substrate (5), and the first 
conductor track (40) is connected to the first 
electric connecting element (15), and the second 
conductor track (45) is connected to the second 
electric connecting element (20). A third 
electric connecting element (25) and a fourth 
electric connecting element (30) are placed on 
the substrate (5), and the first conductor track 
(40) and the second conductor track (45) are 
placed between the third electric connecting 
element (25) and the fourth electric connecting 
element (30) and, at this location, are located 
at a second distance (50) from one another that 
is less than the first distance (35). 

(57) Zusammenfassung: Auf einem Substrat 
(5) sind ein erstes elektrisches Verbindungs- 
element (15) und ein zweites elektrisches 
Verbindungselement (20) entlang einer ersten 
Richtung (Y) nebeneinander angeordnet. Das 
erste elektrische Verbindungselement (15) 
weist einen ersten Abstand (35) zu dem zweiten 
elektrischen Verbindungselement (20) auf. 
Eine erste Leiterbahn (40) und eine zweite 
Leiterbahn (45) sind 
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auf dem Substrat (5) angeordnet und die erste Leiterbahn (40) ist mit dem ersten eiektrischen Verbindungselement (15) und die 
zweite Leiterbahn (45) ist mit dem zweiten eiektrischen Verbindungselement (20) verbunden. Es sind ein drittes elektrisches 
Verbindungselement (25) und ein viertes elektrisches Verbindungselement (30) auf dem Substrat (5) angeordnet und die erste 
Leiterbahn (40) und die zweite Leiterbahn (45) sind zwischen dem dritten eiektrischen Verbindungselement (25) und dem vierten 
eiektrischen Verbindungselement (30) angeordnet und weisen dort einen zweiten Abstand (50) voneinander auf, der kleiner ist 
als der erste Abstand (35). 



